LR4-72HIH

425~455M

Mono PERC de baja LID
Alta eficiencia

Tecnologia media célula

*Disponible en 6BBy 9BB

12 afnos de garantia de producto;
25 anos de garantia de potencia lineal _0 55%

Garantia de 25 afos
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-55%
91.2% |
877% F====-=-=-=-c-c-ccececccmcmceood e
84.5% R e L e e
80.7% [ e e i e L e
1 5
Certificaciones de producto y de sistema Tolerancia positiva (0~+5W) garantizada

IEC 61215, IEC 61730, UL61730

Alta eficiencia de conversion (hasta 20.9%)

1SO 9001:2008: Sistema de gestion de calidad ISO

1SO 14001: 2004: Sistema de gestién ambiental 1SO Degradacion de potencia mas lenta gracias a la tecnologia Mono PERC de baja LID; <2% primer afio, 0,55%

TS62941: La guia para la calificacion del disefio del médulo 'y la

aprobacion de tipo

desde el segundo afio hasta 25 afios

Anti PID gracias a la optimizacion del proceso de células y a la cuidadosa seleccidn de materiales

OHSAS 18001: 2007 Salud y seguridad ocupacional

Menos pérdidas de energia a baja corriente operativa

‘s p@ Mayor rendimiento a baja temperatura operativa
c Us
Menor riesgo de hot spots gracias a la optimizacion del disefio eléctrico y a la baja temperatura operativa

* Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas.
LONGi se reserva el derecho de interpretacion.
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Nota: Debido a la innovacion técnica y los continuos avances de |+D, los datos técnicos mencionados anteriormente pueden verse modificados en consencuencia. LONGi tiene el
derecho exclusivo de realizar dichas modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Para la firma de contratos, la parte solicitante deberd reclamar la tltima version de la hoja
de datos para hacerla parte vinculante en la documentacion legal firmada debidamente por ambas partes.
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L R4-72HIH 425~455M

Disefo (mm) Datos mecanicos Parametros operativos
S - 1038 - . Distribuddn delas células: 144 (6x24) Temperatura de fundonamiento: -40 C ~ +85 C
S A ] g I ‘@f Cajade conexiones: IP68, tres diodos Toleranda de potendanominal (W): 0 ~ +5W
mﬁmmﬁmmﬁm ] al = < Cables: 4mm?, 1400mm de longitud TolerandadeVocelsc: +3%
N RN A ] 7 Vidrio: Vidrio templado recubierto de 3.2mm Tensiénmixima del sistema: DC1500V (EC/UL)
(A ‘/@9 Marco: Marco de aleacion de aluminio Capaddad maxima del fusible : 20A
35
i L b anodizado Temperatura de Operacion Nominal dela célula: 45+2 C
38 SE e i = - Peso: 23.5kg Categoria de prevendon deincendios: Class Il
2 Dimension: 2094x1038x35mm (asificacion de resistendaal fuego : UL tipo 1 o tipo 2
35 _ Embalaje: 30piezas por palet
AA Unidad: mm
L b - Tolerandia: 150piezas por 20GP
! 989 ﬁ[l[ o 660piezas por 40HC
Altura: £1mm
125 | Distancia de agujeros:
v E 4 B-B +Imm

Datos eléctricos Incertidumbre de Pmax +3%

Codigo de producto LR4-72HIH-425M LR4-72HIH-430M LR4-72HIH-435M LR4-72HIH-440M LR4-72HIH-445M LR4-72HIH-450M  LR4-72HIH-455M

Condiciones de ensayo STC | NOCT STC | NOCT STC | NOCT STC | NOCT STC | NOCT STC | NOCT  STC | NOCT
Potencia maxima (Prmax/W) 425 | 3174 430 | 3211 435 | 3249 440 | 3286 445 | 3323 450 | 3361 455 | 3398
Tension de circuito abierto (Voc/V) 48.3 i 45.3 48.5 § 45.5 48.7 i 45.7 48.9 § 45.8 49.1 i 46.0 49.3 § 46.2 49.5 i 46.4
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 1123 | 9.08 1131 | 915 1139 | 921 1146 | 927 1153 | 933 1160 | 938 11.66 | 9.43
Voltaje a potencia méxima (Vmp/V) 405 | 377 407 | 379 409 | 381 411 | 383 413 | 385 415 | 386 417 | 388
Corriente a potencia maxima (Imp/A) 1050 | 842 1057 | 847 1064 | 853 1071 | 859 1078 | 864 1085 | 870 1092 | 875
Eficiencia del modulo (%) 19.6 19.8 20.0 20.2 20.5 20.7 20.9
STC (Condiciones de prueba estdndar): Irradiancia 1000 W/m?, Temperatura de la Célula 25 C, Espectros a AM1,5
NOCT (Temperatura nominal para células de funcionamiento): Irradiancia 800W/m? Temperatura Ambiente 20 C, Espectros a AM1,5, Viento a 1m/S
Coeficientes de temperatura Carga mecdnica
Coeficiente de temperatura en Isc +0.048%/ C Carga de nieve 5400Pa
Coeficiente de temperatura en Voc -0.270%/ C Carga de viento 2400Pa
Coeficiente de temperatura en Pmax -0.350%/ C Prueba con piedras de granizo Granizo de 25mm a la velocidad de 23m/s
Curval-V
Curva de corriente - tension (LR4-72HIH-440M) Curva de potencia - tension (LR4-72HIH-440M) Curva de corriente - tension (LR4-72HIH-440M)
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Nota: Debido a la innovacién técnica y los continuos avances de |+D, los datos técnicos mencionados anteriormente pueden verse modificados en consencuencia. LONGi tiene el
derecho exclusivo de realizar dichas modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Para la firma de contratos, la parte solicitante debera reclamar la Ultima version de la hoja
de datos para hacerla parte vinculante en la documentacion legal firmada debidamente por ambas partes.
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